


































专利名称(译) 有机发光二极管显示装置

公开(公告)号 US20190198577A1 公开(公告)日 2019-06-27

申请号 US16/216517 申请日 2018-12-11

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 YOO DONG HEE
KANG SEOG SHIN
KANG YEON SUK

发明人 YOO, DONG-HEE
KANG, SEOG-SHIN
KANG, YEON-SUK

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50

CPC分类号 H01L27/3211 H01L51/504 H01L27/3262 H01L51/5088 H01L51/5092 H01L51/5072 H01L27/3244 
H01L51/50 H01L51/5004 H01L51/5265 H01L2227/323 H01L2251/558

优先权 1020170178402 2017-12-22 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在一个示例中的有机发光二极管显示装置包括：包括第一至第三子像素
的基板，第一至第三子像素中的每一个中的第一电极，在第一至第三子
像素中的每一个中的第一电极上的空穴注入层，第一至第一子电极在第
一至第三子像素的每一个中的空穴注入层上的第三发光层，分别在第一
至第三子像素中的第一至第三发光层上的第一至第三无机图案，在电子
注入层上的电子注入层第一至第三无机图案位于第一至第三子像素的整
个表面上，第二电极位于电子注入层上并位于第一至第三子像素的整个
表面上。
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